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Flachentransistor NF-Anfangsstufen

Gleichstrom-MeBwerte, tomb = 25°C

Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 5 < 10 uA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 15 < 50 uA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Uce =6V —lceo 150 < 400 pA
Basis offen

Collector-Restspannung
Ucg = 0 bzw. Uce = Uge

bei _|C = 0,5 mA “'UCErest 125 mVY
5 mA 205 mVY
20 mA 310 myY

Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C

Rauschzahl F 5 < 10 dB
Emitterschaltung
—Uce=1V, —lc=02mA ,
f=1kHz £350Hz, Rgen = 400Q

Emitterschaltung, —Uce =1V, —lc =2mA, f=1kHz i
Eingangswiderstand hie 0,75 04..1,1 kQ

Ausgang kurzgeschlossen

Spannungsriickwirkung hre 55-104 4-10-..9.10¢
Eingang offen

Stromverstérkungsfaktor hfe 40 20...50
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert hoe 75 40...100 uS
Eingang offen

Eingangsleitwert : Yie 1,35 09..25 m$
Avusgang kurzgeschlossen

Riicksteilheit Yre 0,53 03..1,2 uS

Vorwdrtssteilheit Yie 52 40...60 mA/vV
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert Yoe 4 30...55 us
Eingang kurzgeschlossen

B-Grenzfrequenz fa") 25 kHz

1) fﬁ ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstirkungsfaktor in Emitterschaliung § auf das
0,7fache seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.
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TELEFUNKEN

Woechselstrom-MeBwerte, tom, = 25°C

Basisschaltung, —Ucs =1V, —lc=2mA, f=1kHz

seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

30k2 e

G - Nc
E
. 1k$2
Nc = uce-ic
Ne = uge:iB TkHz S0ur

Leistungsverstarkung G 38..

Eingangswiderstand hib 20
Ausgang kurzgeschl

Spannungsriickwirkung heb 8.10~4
Eingang offen

Stromverstarkungsfaktor htb 0,975
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert hob 19
Eingang offen

Eingangsleitwert Yib 50
Ausgang kurzgeschlossen

Ricksteilheit Yrb 41

Vorwadrtssteilheit Yib 52
Avusgang kurzgeschl

Ausgangsleitwert Yob 41
Eingang kurzgeschl

a-Grenzfrequenz fa?) 1

42

uS

MHz

?) f,, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstirkungsfakior in Basisschaltung o auf das 0,7fache

dB
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TELEFUNKEN [oce02]

Grenzwerte, absolute Maxima

-

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceo 12 \'
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 20 \
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwichen Collector und Basis —Ucso 20 \'
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UEeBo 10 v
bei offenem Collector

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 20 \
bei Zpe £200Q
Collectorspitzenstrom, —lc 50 mA

Impulsbreite <1 ms, Impulsfolge 50 Hz

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.e 50 mW
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft

Sperrschichttemperatur tj 75 °C

Kennzeichen

Die Transistoren sind mit einem farbigen
Punkt am CollectoranschluB in Gruppen
nach dem 3-Wert gekennzeichnet.
rot p = 20..30
orange B = 30..40
gelb p = 40..50

max. Abmessungen

Farbpunkt
A s c
o —8
e
75— 40

Gewicht: max.1g
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onp- TELEFUNKEN  [oce02ser
Flachentransistor Schalttransistor
Gleichstrom-MeBwerte, tomb = 25°C
1. Arbeitspunkt —Uce=6V, —lc =2mA
Basisstrom —lg 0,11 mA
Basisspannung —Use 160 mVY
2. Arbeitspunkt —Uce =05V, —lIc =100 mA
Basisstrom |} 3 < 52 mA
Basisspannung —Uge 330 < 400 mVY
Collector-Restspannung
Ucs = 0 bzw. Uce = Use
bei —Ic = 20 mA —UcErest 230 < 270 mVY
100 mA 330 < 400 mVY
250 mA 450 < 650 mV
Reststrome
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 7 < 15 uA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 12 < 50 pA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 150 < 1000 uA
Basis offen
Wéirme-Innenwiderstand Ritherm 0175 °C/mW

Stromverstarkungsfaktor, f = 1 kHz hte
Ausgang kurzgeschlossen

25

Wechselstrom-MeBwerte, tamb = 25°C, —Uce =6V, —lc=1mA
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Grenzwerte, absolute Maxima

-

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwichen Collector und Basis
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis
bei offenem Collector

Spannung zwischen Collector und Emitter
bei Zge <100 Q

Collectorspitzenstrom,
Impulsbreite <1 ms, Impulsfolge 12 Hz

Collector- + Emitter-Verlustleistung,
tKihifahne = 45°C

Sperrschichttemperatur

—Uceo

—Uck

—Ucgo

—Ueso

—Uce

_IC

max. Abmessungen

roter Punkt
/['
\B
£
40
Gewicht: max.2,5g
A\

54

15

30

40

10

30

500

175

75

mA

mW

°C
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Flachentransistor Rauscharme NF-Anfangsstufen

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Reststrome R
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lebo 5 < 10 nA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck = 6 V —lek 20 < 100 uA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 250 < 900 uA
Basis offen

Collector-Restspannung

Ucg = 0 bzw. Uce = Use

bei —Ic = 0,5mA —UcErest 125 mY
5 mA 205 my
20 mA 310 mY

Wechselstrom-MeBwerte, toms = 25°C

Rauschzahl F 3 < 6 dB

Emitterschaltung —Ucg =6V, —Ilc =02 mA, f=1 kHz £ 350 Hz
RGen fir p = 20...50 400 Q

Rgen fiir g > 50 800 Q@
Emitterschaltung, —Uce =1V, —lc=2mA, f=1kHz )

Eingangswiderstand hie 09 04..25 kQ
Ausgang kurzgeschlossen

Spannungsriickwirkung hre 6-10+4 4-104...11-10+4
Eingang offen

Stromverstarkungsfaktor hte 50 20...150
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert hoe 86 40...140 nS
Eingang offen

Eingangsleitwert Yie 1,1 04..25 m$
Avusgang kurzgeschlossen

Riicksteilheit Yre 0,5 03..1,2 uS

Vorwartssteilheit Yie 52 40...65 mA/vV
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert Yoe 46 30...75 uS
Eingang kurzgeschlossen

Grenzfrequenz fg!) 22 kHz

1) f, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Emitterschaltung § auf das
0,7fache seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.
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Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Basisschaltung, —Ucg =1V, —Ic =2 mA, f=1kHz
Eingangswiderstand hib 19 Q

Ausgang kurzgeschlossen

Spannungsriickwirkung hrb 8.10+4
Eingang offen

Stromverstarkungsfaktor hib 0,98
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert hob 1,7 uS
Eingang offen

Eingangsleitwert Yib 53 m$S
Ausgang kurzgeschlossen

Riicksteilheit Yrb 46 )

Vorwdrissteilheit Yib 52 mA/vV

Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert Yob 46 us

Eingang kurzgeschlossen

a-Grenzfrequenz f.1) 1,1 MHz

?) £, ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstarkungsfaktor in Basisschaltung o auf das 0,7fache
seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

Leistungsverstdrkung G 4 38..48 dB

N
¢ - Ne
E
) Tk
Nc = uce-ic
NE = UBE .iB TkHz

MeBschaltung * Measuring circuit

R?
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|

Grenzwerte, absolute Maxima

-

For OC 603 mit Farbkennzeichen: rot, orange, gelb
gelten die Kennlinien des Transistors OC 602.

For OC 603 mit Farbkennzeichen: griin, blau, violett, weif3
gelten die Kennlinien des Transistors OC 604.

max. Abmessungen

Farbpunkt
1) €
S —8
hY;
75— 40

Gewicht: max.1g

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko 12
bei offener Basis
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 20
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso 20
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —Uego 10
bei offenem Collector
Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc+E 50
tamb = 45°C, Betrieb in ruhender Luft
Sperrschichttemperatur ti 75
Kennzeichen
Die Transistoren sind mit einem farbigen
Punkt am CollectoranschiuB in Gruppen
nach dem 8-Wert gekennzeichnet.
rot g = 20..30 grin B = 50...60
orange B = 30..40 blau p = 60..75
gelb p = 40..50 violet B = 75...100
wei3 p > 100

mW

°C

020161 <7
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Flachentransistor

TELEFUNKEN

|0C 604

Endstufen kleiner Leistung

Gleichstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Reststrome

Collectorreststrom, —Uce =6V
Emitter offen

Collectorreststrom, —Uck =6 V
Emitter-Basis kurzgeschlossen

Collectorreststrom, —Uce =6 V
Basis offen

Collector-Restspannung

Uce = 0 bzw. Uce = Use
1 mA

10 mA

30 mA

bei —l¢c =

—lebo
—lek

- lceo

—UcErest

Wechselstrom-MeBwerte, tomp = 25°C

Rauschzahl
Emitterschaltung, —Uce =1V
—lc =02mA
f = 1kHz £ 350 Hz
RGen = 800 Q

F

Emitterschaltung, Uce =1V, —lc=2mA, f=1kHz

Eingangswiderstand
Ausgang kurzgeschlossen

Spannungsriickwirkung
Eingang offen

Stromverstarkungsfaktor

i

Avusgang kurzg
Ausgangsleitwert
Eingang offen
Eingangsleitwert
Ausgang kurzgeschlossen
Ricksteilheit
Vorwartssteilheit
Ausgang kurzgeschlossen
Ausgangsleitwert
Eingang kurzgeschlossen

- Grenzfrequenz

1) f5 ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromv

hie
hre
hfe
hee
Yie

Yre
Yfe

Yoe

fg")

0,7fache seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

010161

12 09..25 kQ
65-104  4-104..11-10
65 50...150
100 55...160 uS
08 04..1,1 mS
0,48 0,4..1,1 uS
52 45..65 mAIV
53 2..75 uS
18,5 kHz

erstarkungsfaktor in Emitterschaltung § auf das

5 < 10 uA

20 < 100 pA

350 < 900 pA
125 mY
220 mY
360 mY

5 < 10 dB

65
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Wechselstrom-MeBwerte, toms, = 25°C
Basisschaltung, Uce =1V, —Ic =2mA, f=1kHz

Eingangswiderstand hib
Ausgang kurzgeschlossen

Spannungsriickwirkung hrb
Eingang offen

Stromverstérkungsfaktor hsb
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert hob
Eingang offen

Eingangsleitwert Yib
Ausgang kurzgeschlossen

Riicksteilheit Yrb

Vorwadrtssteilheit Yib
Ausgang kurzgeschlossen

Ausgangsleitwert Yob
Eingang kurzgeschlossen

a-Grenzfrequenz .2

seines Wertes bei 1 kHz abgesunken ist.

Leistungsverstirkung G

A

Nc¢
G = Ne
. Tk
Nc = uce-ic .
NE = uge-ip TkHz

] 504F EF

19

0,985
1,5
53

53
52

53

1,2

43

MeBschaltung - Measuring circuit

40...

48

usS
m$

usS
mA/vV

puS

MHz

1) fy ist die Betriebsfrequenz, bei welcher der Stromverstérkungsfaktor in Basisschaltung « auf das 0,7fache

dB




TELEFUNKEN 0c 604!
Grenzwerte, absolute Maxima
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uceo 10 \"
bei offener Basis
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck 30 v
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke
Spannung zwischen Collector und Basis —Ucgo 30 \')
bei offenem Emitter
Spannung zwischen Emitter und Basis —Ueeo 10 v
bei offenem Collector
Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce 30 \'
bei Zge < 500 Q
Collectorspitzenstrom, —Ic 50 mA
Impulsbreite <1 ms, Impulsfolge 50 Hz
Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E 50 mW
tKohifahne = 45°C
Sperrschichttemperatur t 75 °C
Kennzeichen
Die Transistoren sind mit einem farbigen
Punkt am Collectoranschluf in Gruppen
nach dem B-Wert gekennzeichnet.
grin p = 50.. 60
blav g = 60.. 75
violettp = 75..100
weil § > 100
max. Abmessungen
Farbpunkt
Zs
) il
5
75 —wre 40
Gewicht: max.1g
&
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Flachentransistor Endstufen mittlerer Leistung

Gleichstrom-MeBwerte, toms, = 25°C

-

1. Arbeitspunkt —Uce=6V, —lc=2mA
Basisstrom —lg 0,05 mA

Basisspannung —UgEe 150 mY

2, Arbeitspunkt —Uce =05V, —Ic =100 mA
Basisstrom —Ig 2 < 25 mA
Basisspannung —Uge 320 < 400 mVY

Collector-Restspannung

Ucs = 0 bzw. Ucg = Uge

bei —lc = 20 mA —UCEresI 20 < 250 mVY
100 mA 320 < 400 mY
250 mA 420 < 600 mV
Reststrome
Collectorreststrom, ~Ucg = 6 V ~lebo 6 < 15 pA
Emitter offen
Collectorreststrom, —Uck =6 V —lek 15 < & uA
Emitter-Basis kurzgeschlossen
Collectorreststrom, —Ucg = 6 V —lceo 300 < 1500 pA
Basis offen
Wéirme-Innenwiderstand Ritherm <0175 °C/mW

Wechselstrom-MeBwerte, tomb = 25°C, —Uce =6V, —lc = 1mA

Stromverstarkungsfaktor, f = 1kHz hte 45
Ausgang kurzgeschlossen
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|OC 604 spez.| TELEFUNKEN

Bedingungen fiir paarweise Lieferung

-

Statische Werte
Arbeitspunkt: —Ic = 100 mA, —Uce=05V

Unterschiede zwischen beiden Transistoren:

Spannung Basis-Emitter A Uge £ 20 mY
Stromverstérkungsfaktor = = :—:: AB < +20 %
Arbeitspunkt: —Ic =2mA, —Uce=6V
Unterschied zwischen beiden Transistoren: A Uge £ 10 mV
Dynamische Werte
2x 0C 604 spez.
5kQ 17k
0% II: 1202
p
F=1kHz 7 -
O— UYpe —=O
I
Mefschaltung
Bei —Uce = 6 V und Ruhestrom je Transistor —lc = 3 mA
Klirrfaktor
bei Nc = 50 mW k 3 < 5 %
Nc = 500 mW k 8 < 10 %
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[0€C604 spez.| !

Grenzwerte, absolute Maxima

Spannung zwischen Collector und Emitter —Ucko
bei offener Basis

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uck
bei kurzgeschlossener Basis-Emitter-Strecke

Spannung zwischen Collector und Basis —Ucso
bei offenem Emitter

Spannung zwischen Emitter und Basis —UeBo
bei offenem Collector

Spannung zwischen Collector und Emitter —Uce
bei Zge < 100 Q

Collectorspitzenstrom, —Ic
Impulsbreite < 1 ms, Impulsfolge 12Hz

Collector- + Emitter-Verlustleistung, Pc.E
tKghlfahne = 45°C

Sperrschichttemperatur fi

max. Abmessungen

— ¥
o
roter Punkt

23

Mmoo

22 40

Gewicht: max. 2,5 g

15 v
30 v
40 v

10 v
30 v

500 mA
175 mW
75 °C
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